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<< Research Subjects >>

1. Growth of Magnetic Semiconductor Films by Molecular Beam Epitaxy
2. Tunneling Magnetoresistance utilizing Ferromagnetic Semiconductor
3. Development of Magneto­Optical Kerr effect systems

<< Academic Activities >>

Papers and Notes
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Structure around Ge Atoms in IV–VI Ferromagnetic Semiconductor Ge0.6Mn0.4Te Investigated by X­ray Fluorescence
Holography”, e­Journal of Surface Science and Nanotechnology 9, pp.247­250 (2011).
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M.Taniguchi："Mn 3p­3d resonant photoemission spectroscopy of ferromagnetic semiconductor Ge1­xMnxTe"，J. Elec. Spec.
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